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Уважаемые участники конференции! 

 

Время начала работы секций местное (МСК+1) 
 



 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 

25 октября 2022 г.       10-00                                                     Председатель В.А.Сергеев  

Конференц-зал УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2 

 

Вступительное слово 
     Сергеев В.А., директор УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, д.т.н., профессор 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

 

1. Преобразование поляризации лазерного излучения в остром фокусе 
Стафеев С.С., Котляр В.В. 

ИСОИ РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника РАН», г.Самара 

 

2. Развитие сенсорики в современном мире: мультидисциплинарный подход 
Кузнецова И.Е., Анисимкин В.И., Колесов В.В. 

ИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Москва 

 

3. Стохастическое оценивание динамики сцены последовательности 

изображений 
Ташлинский А.Г. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

 

4. Диагностика светоизлучающих гетероструктур по локальным параметрам 

электролюминесценции 
Фролов И.В.

1,2
, Сергеев В.А.

1,2
, Радаев О.А.

1 

1
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

 



 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  

Регламент выступления – 10 мин. 

Секция ВОЛОКОННАЯ ОПТИКА 

25 октября 2022 г.       14-00                                                      Председатель О.В.Иванов 

Конференц-зал УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2 

1. Усиление и компрессия частотно модулированных импульсов в активном 

неоднородном световоде 
Золотовский И.О., Лапин В.А., Миронов П.П., Семенцов Д.И. 

НИТИ им.С.П.Капицы УлГУ, г.Ульяновск 

2. Экспериментальное изучение способов уменьшения обратных потерь 

(френелевского отражения) в оптических волокнах 
Качалкин Д.П., Санников Д.Г. 

УлГУ, г.Ульяновск 

3. Исследование деления оптической мощности в разветвителях с абсорберами 

на основе углеродных нанотрубок 
Прибылов М.В., Санников Д.Г. 

УлГУ, г.Ульяновск 

4. Исследование формы сверхкоротких импульсов в лазерах                                                      

с синхронизацией мод 
Рибенек В.А., Санников Д.Г. 

УлГУ, г.Ульяновск 

5. Определение диапазона перестройки полупроводникового лазера                            

по интегральным спектрам 
Борисов Ю.С.

1,2
, Иванов О.В.

2 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

6. Исследование бриллюэновского рассеяния в стандартном оптическом волокне 
Бакуров Д.Д.

1,2
, Иванов О.В.

1 

1
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

7. Учет продольной компоненты электрического поля при разработке 

волоконно-оптических датчиков 
Абельмас М.А.

1
, Иванов О.В.

2
 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

8. G-диаграмма для оценки влияния тепловой линзы на параметры резонаторов 

газовых лазеров 
Ведерникова К.О., Кесель Л.Г. 

КНИТУ им.А.Н.Туполева – КАИ, г.Казань 

9. Контроль степени очистки циклового воздуха ГТУ посредством лазерно-

оптического регистратора 
Смирнова А.С., Кесель Л.Г. 

КНИТУ им.А.Н.Туполева – КАИ, г.Казань 

 

 

 

Обсуждение докладов и сообщений и оценка их уровня 



 

 

Секция                     ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

                                    В ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ 
 

25 октября 2022 г.       14-00                                                   Председатель А.А.Гавриков 

Ауд. №1 УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2 

1. Сравнение методов измерения теплового сопротивления СВЧ усилителей              

на биполярных транзисторах 
Гавриков А.А.

1
, Смирнов В.И.

1,2 

1
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

2. Измерение теплового сопротивления монокристаллических                            

солнечных элементов 
Гавриков А.А.

1
, Смирнов В.И.

1,2 

1
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

3. Исследование влияния электрического переходного процесса на результаты 

измерения теплового сопротивления ИМС косвенным методом на основе ТЧП 
Белов Е.Н. 

НИУ «МИЭТ», г.Зеленоград 

4. Сравнение температурных свойств светодиодов «флип-чип» и 

«вертикальной» конструкции 
Иванов А.Е.

1
, Тальнишних Н.А.

1
, Черняков А.Е.

1,2 

1
НТЦ микроэлектроники РАН, г.Санкт-Петербург 

2
СПб ГЭТУ «ЛЭТИ», г.Санкт-Петербург 

5. Измерение теплового сопротивления переход-корпус светодиода                                  

по спаду яркости излучения 
Фролов И.В.

1,2
, Радаев О.А.

1
, Козликова И.С.

2,3
, Зайцев С.А.

4
, Сергеев В.А.

1,2 

1
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

3
АО «НПП «Завод Искра», г.Ульяновск 

4
АО «УКБП», г.Ульяновск 

6. Проблемы и особенности определения тепловых параметров 

полупроводниковых изделий 
Трухин М.В.

1
, Сергеев В.А.

1,2 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

7. Теплоэлектрическая модель мощного биполярного СВЧ транзистора                          

с дефектом 
Литвинов К.А.

1
, Сергеев В.А.

1,2
, Ходаков А.М.

2 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

 
 

Обсуждение докладов и сообщений и оценка их уровня 



 

 

Секция                    МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

                                  В ЭЛЕКТРОНИКЕ 

26 октября 2022 г.         10-00                                                        Председатель С.В.Сухов 

Конференц-зал УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2 

 

1. Моделирование генеративных сетей в пакете SNNTorch 
Аглюков И.Н.

1
, Антонов Д.И.

2,3
, Cухов С.В.

2
 

1
Высшая школа экономики, г.Москва 

2
УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, г.Ульяновск 

3
УлГТУ, г.Ульяновск 

2. Применение нейросетей в системах автоматического регулирования 
Сидоров А.В.

1
, Низаметдинов А.М.

2
, Черторийский А.А.

2,3
 

1
АО «Ульяновский механический завод» , г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, г.Ульяновск 

3
УлГТУ, г.Ульяновск 

3. Синхронизация колебательных режимов в многослойных сетях электронных 

нейроподобных генераторов с изменяющейся архитектурой связей 
Курбако А.В.

 

СФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Саратов 

4. Конфигурирование нейронной сети, вычисляющей потенциал 

межмолекулярного взаимодействия для моделирования тепловых свойств 

фосфорена методом молекулярной динамики 
Конченков В.И., Лукьянов А.О., Шеин Д.В.

 

ВолгГТУ, г.Волгоград 

5. Методы семантической сегментации цифровых изображений 
Дуванов А.А.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

6. Оптимизация числа интервалов гистограммы при оценке взаимной 

информации для задачи совмещения изображений 
Коваленко Р.О. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

7. Использование взаимной информации Тсаллиса в задаче оценки параметров 

деформации расфокусированных разноспектральных изображений 
Ибрагимов Р.М., Ташлинский А.Г. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

8. Симулятор метеорологической РЛС WXR-2100 
Березин К.Л., Кирносова И.Р., Штырлов Ю.В., Евсевичев Д.А.

 

УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

9. Программа изучения системы A-SMGCS 
Нурматов Н.П., Сергеева Л.А., Костиков Е.А., Евсевичев Д.А.

 

УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

10. Симулятор навигационного устройства GARMIN GNX-375 
Павловский П.Ю., Шиманский Н., Бузаева Е.А., Евсевичев Д.А.

 

УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

11. Симулятор командной радиостанции GNC 255 
Сорокин Д.В., Белоусов Д.И., Булатова А.Е., Евсевичев Д.А.

 

УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

12. Структурное конфигурирование конструкторских решений в САПР 
Цыганков Д.Э. 

АО «Ульяновский механический завод», г.Ульяновск 



 

 

13. Исследование коротких связей между кластерами                                       

логических элементов ПЛИС 
Андреянов Л.А., Бойко П.В.

 

НИУ «МИЭТ», г.Зеленоград  

14. Математическая модель матричного элемента MIN 
Шкирдов Р.В. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

15. О динамике сегнетоэлектрического конденсатора                                                          

со случайным начальным зарядом 
Алексеева Е.С., Рассадин А.Э.

 

Высшая школа экономики, г.Н.Новгород 

16. Программное обеспечение для идентификации параметров                     

электрических цепей на основе компьютерного фиттинга 
Егоров Г.И., Юртунбаев Д.Р., Денисов Е.С. 

КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ, г.Казань 

17. Разработка программно-аппаратной системы для записи данных                            

на микросистему Flash-память 

Шишкин Г.А., Плотников Т.П.
 

ВолгГТУ, г. Волгоград 

 

 

 

Обсуждение докладов и сообщений и оценка их уровня 



 

 

Секция                  ФИЗИКА НИЗКОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР 

                                И НАНОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 26 октября 2022 г.       10-00                                                            Председатель Р.А.Браже                                  

Ауд. №606 УлГТУ, г.Ульяновск, ул.Северный Венец, 32 

1. Ограничения на габариты наноэлектромеханических устройств, 

обусловленные квантовыми эффектами 

Браже Р.А., Долгов Д.А. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

2. Алгоритм 3D моделирования поведения частиц в магнитной жидкости при 

воздействии магнитного поля 
Юрченко Е.А., Юрченко В.И. 

ТГУ, г.Томск 

3. Исследование эффекта взаимного выпрямления электромагнитных волн              

в графене методом конечных элементов 
Бирюков А.С., Конченков В.И., Полянский Е.О. 
ВолгГТУ, г.Волгоград 

4. СЗМ-исследование адгезионных свойств молекул ДНК 
Исхакова В.Ш., Шарипов Т.И. 
Башкирский государственный университет, г.Уфа 

5. Визуализация гомоолигонуклеотидов и измерение их вольт-амперных 

характеристик 
Кудояров Д.Ш., Шарипов Т.И. 
Башкирский государственный университет, г.Уфа 

6. Моделирование ионного транспорта в пористом борофен-графене 
Кочаев А.И. 
Научно-исследовательский институт Проблем развития научно-образовательного 
потенциала молодежи (НИИ НПМ), г.Москва 

7. Влияние последовательного облучения квантами солнечного спектра и 

заряженными частицами на оптические свойства порошка оксида цинка, 

модифицированного наночастицами 
Михайлов М.М., Лапин А.Н., Юрьев С.А., Мазуренко Е.Е. 
ТУСУР, г.Томск 

8. Влияние функционализированных многостенных углеродных нанотрубок            

на термические и механические свойства полиметилметакрилата 
Антипова И.А., Макарова И.А., Бузаева М.В. 
УлГТУ, г.Ульяновск 

9. Двухпараметрический гибкий датчик влажности и температуры 
Ефимов М.С.

1
, Васин С.В.

2
, Сергеев В.А.

1,2
 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, г.Ульяновск 

10. Влияние механического давления на проводимость нанокомпозита ПВС-УНТ 
Ефимов М.С.

1
, Васин С.В.

2
 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, г.Ульяновск 

11. Моделирование движения электрона в цилиндрическом               

электростатическом поле 
Синдяев А.В., Щербатов О.С. 
УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

 
Обсуждение докладов и сообщений и оценка их уровня 



 

 

Секция       СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА СВЧ 

26 октября 2022 г.      14-00                                                     Председатель О.С.Фокин  

Ауд. № 227 3-й учеб. корп. УлГТУ, г.Ульяновск, ул.Северный Венец, 32 
 

1. Исследование теплового режима работы имитатора электрогидравлического 

клапана КЭ26/1 при проверке блока БТСЭ-62 
Абраменко А.А., Бородин С.М. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

2. Исследование видов пленок, образовывающихся на поверхности 

электрических контактов 
Титова Е.В., Бородин С.М. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

3. Исследование причин дефектов мощных транзисторов 
Беляева Е.А., Фокин О.С. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

4. Оптимизация проектного решения системы управления мощными 

исполнительными устройствами бытовой автоматики 
Егорцев К. А., Фокин О.С. 

УлГТУ, г.Ульяновск 

5. Исследование эпоксикремнийорганических полимеров, применяемых                

для герметизации высоковольтной электронной аппаратуры 
Тихонова Т.Н.

1,2
, Фокин О.С.

2 

1
АО «Ульяновский механический завод», г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

6. Интеграция CAD-, CAM- систем в САПР Delta Design 
Колотилов А.А., Кудрявцева А.А., Фокин О.С.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

7. Модернизация РЛС кругового обзора с ФАР на линейных излучателях 
Набиулин М.М., Костяев П.В., Похвалов С.И., Терентьев М.А. 

АО «Ульяновский механический завод», г. Ульяновск 

8. Формирование критерия неоднородности линейного излучателя                                

на основе Ш – волновода 
Похвалов С.И., Костяев П.В. 

АО «Ульяновский механический завод», г.Ульяновск 

9. Разработка антенной решетки на основе ячеистой структуры 
Сазонов П.С.

1
, Сучков С.Н.

2
, Набиулин М.М.

2
, Костяев П.В.

2 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
АО «Ульяновский механический завод», г.Ульяновск 

10. Сегнетоэлектрические перестраиваемые СВЧ конденсаторы с низким 

уровнем интермодуляционных искажений 
Трофимов П.М., Гагарин А.Г., Сосунов А.М., Иванов А.Д., Легкова Т.К., Тумаркин А.В., 

Комлев А.Е., Козырев А.Б. 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», г.Санкт-Петербург 

11. Добротность и быстродействие сегнетоэлектричкого СВЧ вариконда с 

резистивными цепями управления 
Трофимов П.М., Гагарин А.Г., Сосунов А.М., Иванов А.Д., Легкова Т.К., Тумаркин А.В., 

Комлев А.Е., Козырев А.Б. 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», г.Санкт-Петербург 

 



 

 

12. Активный корректор коэффициента мощности для ЭПРА мощных 

амальгамных бактерицидных 
Сурайкин А. А., Горячкин Ю. В., Куликов В. Г., Сурайкин А. И. 

НИ МГУ им. Н. П. Огарёва, г.Саранск 

13. Повышение эксплуатационной надежности авионики                                                    

за счет разветвленного мониторинга технического состояния 
Валяев Д.П.

1
, Кузнецов О.И.

2
 

1
Ульяновский государственный технический университет, г.Ульяновск 

2
АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», г.Ульяновск 

 

 

 

Обсуждение докладов и сообщений и оценка их уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Секция       МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРЫ МИКРО- 
И ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ 

 

26 октября 2022 г.      14-00                                                      Председатель С.Г.Моисеев 

Конференц-зал УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2 

1. Влияние параметра остаточного сопротивления на положение максимума 

плазмонного резонанса в нанокомпозитной среде 
Богданова Е.И., Головкина М.В. 

ПГУТИ, г.Самара 

2. Температурное изменение коэффициента прохождения для нанокомпозитной 

среды 
Богданова Е.И., Головкина М.В. 

ПГУТИ, г.Самара 

3. Исследование особенностей создания контактной металлизации ИС                      

на основе W-TiN-Ti-CoSi2/Si 
Горностай-Польский В.С.

 

ООО «НМ-Тех», г.Зеленоград 

4. Формирование нитридных гетероструктур с множественными квантовыми 

ямами InN/InGaN методом ПА МПЭ  
Калинников М.А. , Лобанов Д.Н., Кудрявцев К.Е., Андреев Б.А., Красильникова Л.В., 

Юнин П.А., Скороходов Е.В. , Новиков А.В., Красильник З.Ф. 

ИФМ РАН, д. Афонино Нижегородской обл. 

5. Исследование поверхности травления арсенида галлия в плазме 

хлорпентафторэтана  
Охапкин А.И., Краев С.А., Дроздов М.Н., Королев С.А., Архипова Е.А., Данильцев В.М. 

ИФМ РАН, д. Афонино Нижегородской обл. 

6. Разработка технологии изготовления фотоприемников мощного лазерного 

излучения с Λ=1.06-1.55 мкм  
Маричев А.Е., Эполетов В.С., Пушный Б.В., Контрош Е.В. 

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, г.Санкт-Петербург 

7. Моделирование элементов периодической фоторезистивной маски с 

помощью метода оптической скаттерометрии  
Нелюбин И.В. 

НИУ «МИЭТ», г.Зеленоград 

8. Исследование микрошероховатости боковых поверхностей тонкопленочных 

структур нитрида кремния, сформированных процессами плазменного 

травления  
Путря М.Г.

1
, Голишников А.А.

1
, Румянцев А.В.

1,2
, Парамонов В.В.

1,2
,                                       

Сомов Н.М.
1,2

, Осипова Т.В.
2
 

1
НИУ«МИЭТ», г.Зеленоград 

2
Научно-производственный комплекс «Технологический центр» , г.Зеленоград 

9. Исследование влияния фоновой примеси углерода на электрофизические и 

механические свойства тонких пленок вольфрама 
Тимаков А.В. 

НИУ «МИЭТ», г.Зеленоград 

10. Определение времени формирования канала пробоя по упрощенной модели  
Стрелкова А.Е., Сахаров Ю.В. 

ТУСУР, г.Томск 

 

 



 

 

11. Влияние температуры подложки на морфологию тонких пленок                   

диоксида олова 
Зинченко Т.О.

1
, Кондрашин В.И.

2
 

1
ПГУ, г.Пенза 

2
ООО «Парадигма», г.Пенза 

12. Влияние температуры подложки на сопротивление тонких пленок               

диоксида олова 
Зичненко Т.О.

1
, Кондрашин В.И.

2
 

1
ПГУ, г.Пенза 

2
ООО «Парадигма», г.Пенза 

13. Влияние толщины пленки диоксида олова на газовую чувствительность 
Зичненко Т.О.

1
, Антипенко В.В.

1
, Кондрашин В.И.

2
 

1
ПГУ, г.Пенза 

2
ООО «Парадигма», г.Пенза 

14. Волна переключения полупроводник-металл в пленке двуокиси ванадия 
Семенов А.Л., Трифонов М. О. 

УлГУ, г.Ульяновск 

 

Обсуждение докладов и сообщений и оценка их уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Секция       ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ  

        И КОНТРОЛЯ 

27 октября 2022 г.      10-00                                                      Председатель В.А.Сергеев 
Конференц-зал УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2  

1. Автоматизированная система контроля работоспособности рабочих 

растворов, применяемых для обезвреживания углеводородных                   

ракетных горючих 
Галкин В.Б., Зябиров И.Р., Ушаков Н.С. 

Вольский военный институт материального обеспечения, г. Вольск 

2. К вопросу об учете градиента температуры тропосферы при разработке 

барометрических альтиметров 
Ефимов В.В., Ефимова И.А., Мякишев К.И., Политова В.С. 

УИГА имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, г.Ульяновск 

3. Программно-аппаратный комплекс реального времени для детирования 

моментов открытия гематоэнцефалического барьера по сигналам 

электроэнцефалограмм 
Кульминский Д.Д. 

СФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Саратов 

4. Разработка микропроцессорной  системы для удаленного управления 

оборудованием и сбора телеметрии 
Мангушев А.В. 

ВолгГТУ, г.Волгоград 

5. Исследование генератора накачки Диксона, обладающего повышенной 

радиационной стойкостью 
Семенов С.Ф.

 

НИУ«МИЭТ», г.Зеленоград 

6. Установка для контроля электрических параметров микросхемы AD7738BRU 
Дулов О.А.

1
, Порватов Я.И.

1,2
, Канин А.Е.

2 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
АО НПП «Завод Искра», г.Ульяновск 

7. Электронный блок стенда технологической прикатки приборных редукторов 
Дулов О.А., Чуприн И.В.

 

УлГТУ, г.Ульяновск 

8. Измерение амплитудно- и фазочастотных характеристик                      

многопортовых устройств 
Айметова Д.М.

1,2
, Казанков А.А.

1
, Мартыненко Ю. К.

1
 

1
АО «Ульяновский механический завод», г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

9. Измерительный комплекс фотоэлектрической диагностики 

полупроводниковых структур 
Казанков А.А.

1
, Фролов И.В.

2,3
,
 
Сергеев В.А.

2,3
 
 

1
АО «Ульяновский механический завод», г. Ульяновск 

2
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

3
УлГТУ, г.Ульяновск 

10. Оценка погрешностей измерений граничной частоты излучения светодиода 

при малых токах 
Радаев О.А.

1
, Фролов И.В.

1,2
, Сергеев В.А.

1,2 

1
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН, г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 



 

 

11. Активный вибровискозиметрический датчик 
Борисов Ю.С.

1,2
, Трофимов Д.Б.

1
  

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, г.Ульяновск 

12. Техническая реализация установки для исследования термодеформаций 

мощных полупроводниковых приборов 
Шуравин А.Д.

1
, Низаметдинов А.М.

2
, Черторийский А.А.

1,2
 

1
УлГТУ, г.Ульяновск 

2
УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, г.Ульяновск 

13. Авторегулировка сигналов многоэлементной фотоприемной линейки                      

с использованием цифровых потенциометров 
Каштанов Н.В.

1
, Черторийский А.А.

2,3
 

1
АО «Ульяновский механический завод» , г.Ульяновск 

2
УлГТУ, г.Ульяновск 

3
УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, г.Ульяновск 

14. Низкочастотная кинетика шума носителей заряда в приборных структурах 

на основе перовскит-оксид графеновых композитных пленок 
Ненашев Г.В., Иванов А.М., Алешин А.Н. 

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, г.Санкт-Петербург 

15. Импеданс скин-слоя стального цилиндрического проводника 
Шафигуллин И.Д., Евдокимов Ю.К., Денисов Е.С., Фадеева Л.Ю.

 

КНИТУ им. А.Н. Туполева – КАИ, г. Казань 

16. Лабораторный стенд спектрального анализа и синтеза периодических 

сигналов 
Сагдиев Р.К., Шафигуллин И.Э. 

КНИТУ им. А.Н. Туполева – КАИ, г. Казань 

17. Разработка лабораторной установки для программной регуляции скорости 

двигателя постоянного тока 
Белодед Н.М. 

КНИТУ им. А.Н. Туполева – КАИ, г. Казань 

18. Исследование GaAs дифференциального каскада с повышенной крутизной 

усиления 
Чумаков В.Е.

1
, Прокопенко Н.Н.

1,2
, Кунц А.В.

3
 

1
Донской государственный технический университет, г.Ростов-на-Дону, 

2
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН, г.Москва,  

3
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г.Минск 

19. Арсенид-галлиевый буферный усилитель на основе n-канальных полевых и 

p-n-p биполярных транзисторов 
Жук А. А., Пахомов И.В. 

Донской государственный технический университет, г.Ростов-на-Дону 

20. Метод уменьшения статического тока потребления входного 

дифференциального каскада класса AB для быстродействующих ОУ 
Клейменкин Д.В.

1
 , Чумаков В.Е.

1
, Титов А.Е.

2
 

1
Донской государственный технический университет, г.Ростов-на-Дону, 

2
Южный федеральный университет, г.Таганрог 

21. Токовый пороговый элемент «вычитатель по модулю три» 
Бутырлагин Н.В.

1
, Югай В.Я.

2
 

1
Донской государственный технический университет, г.Ростов-на-Дону, 

2
Южный федеральный университет, г.Таганрог 

 



 

 

22. Активный RC-фильтр высоких частот семейства Саллен-Ки                                   

на основе повторителей напряжения 
Денисенко Д.Ю.

 1,2
, Бутырлагин Н.В.

1
, Прокопенко Н.Н.

1,3
 

1
Донской государственный технический университет, г.Ростов-на-Дону, 

2
Южный федеральный университет, г.Таганрог 

3
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН, г.Зеленоград 

23. Моделирование и идентификация сигнального радиопрофиля 

радиоэлектронных устройств 
Шамин А.Е., Бойков К.А. 

МИРЭА – Российский технологический университет, г.Москва 

 

 

Обсуждение докладов и сообщений и оценка их уровня 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

27 октября 2022 г.          15-00                                                       Председатель В.А.Сергеев  

Конференц-зал УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2     

 

1. Подведение итогов 25-й Всероссийской молодежной научной конференции 

«Актуальные проблемы физической и функциональной электроники» 

Докладывают председатели секций 

2. Обсуждение и принятие рекомендаций.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА 
 

Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова 

Российской академии наук, 

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2 

 

 
 

 

Ульяновский государственный технический университет, 

г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32  

 

 


